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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont et§ 

remises 3 1'office nScepteur en nSponse £ une invitation faite conformement a i'article 14 sont considerees dans 
le present rapport . comme u initiatement d6pos§es° et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 1 7)) : H 



Description, Pages 

1 -1 6 telles qu'initialement d£pos6es 
Revendications, No. 

1 -1 4 telles qu'initialement deposees 
Dessins, Feuilles 

1>8-8/8 telles qu'initialement d6posees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les §l<§ments indiques ci-dessus etaient k la disposition de I'administration 
ou lui ont et(§ remis dans la langue dans laquelle la demande intemationale a ete dSposee, sauf indication 
contraire donn§e sous ce point. , 

Ces elements etaient k la disposition de I'administration ou lui ont et§ remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la rfegle 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande intemationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la l langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire intemationale (selon la regie 55.2 ou 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
Internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire intemationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences i 

□ contenu dans la demande intemationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande intemationale, sous forme d<§chiffrabie par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement k I'administration, sous forme dSchiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et foumi ulterieurement ne va pas au-defc 
de la divulgation farte dans la demande telle que d<§pos6e, a 6t6 fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrdes sous dechiffrable par ordinateur sont identiaues 
a celles du hstages des sequences Pr£sente par ecrit, a et§ fournie. 

4. Les modifications ont entrain^ I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a 6\e formul6 abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont §te consid6r§es 

comme allant au-del& de I'expose de Pinvention tel qu'il a §t6 d§pos6, comme il est indique ci-aprds (regie 
70.2(c)): 

(T oute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiqu6e au point 1 
et annex6e au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activ'rte inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaut£ Oui: Revendications 1-14 



Non: Revendications 1-5,11-14 
Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-14 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Activity inventive 



Non: Revendications 
Oui: Revendications 



6-10 
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Partie V: nouveaute et activite inventive (Art. 33 PCT) 

1 La revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de I'Article 33(1) PCT parce que 
son objet ne semble pas impliquer une activite inventive ail sens de PArticle 33(3) 
PCT. 

1 .1 Le document US-A-5 286 983 (=D1) divulgue, en effet, une structure de matrice 
active pour ecran de visualisation [colonne 1 , lignes 12 et 13], formee sur un substrat 
transparent [colonne 1, lignes 14 et 15], comprenant des electrodes pixels arrangees 
en rangees et colonnes [colonne 1, lignes 16 a 18], un dispositif de commutation 
associe a chaque electrode [colonne 1 , lignes 29 a 31], et des lignes de selection de 
rangee correspondantes [colonne 1, ligne 31], chaque ligne de selection etant 
dispos£e entre deux rangees d'electrodes pixel successives [Figures 6 et 7: chaque 
ligne de selection 32 est disposee entre deux rangees d'electrodes pixel 38], la 
structure comprenant sous chaque rangee d'electrodes pixel, un bus en materiau 
conducteur et transparent [colonne 8, lignes 62 a 68], sensiblement de meme largeur 
que ladite rangee [Figure 7], realise sur un niveau de la structure separe du niveau 
des lignes de selection et du niveau des electrodes pixels par au moins une couche 
d'isolant [colonne 8, lignes 62 a 68 ] et connecte a la ligne de selection d'une rang§e 
d'electrodes pixel adjacente [Figure 6], ledit bus fonmant une capacite de stockage 
avec chaque electrode pixel de ladite rangee [colonne 8, lignes 62 a 68]. 

1 .2 La seule caracteristique de la revendication qui n'est pas explicitement divulguee 
dans D1 est le fait que chaque bus en materiau conducteurs est connecte a la ligne 
de selection d'une rangee d'electrodes pixel precedente. Toutefois, bien que les 
exemples concrets tels que donnes dans D1 indiquent une connexion entre chaque 
bus et la ligne de selection suivante, D1 reste plus general dans I'expose de 
I'invention [colonne 3, lignes 10 & 12: "... connected ... to the gate conductor for an 
adjacent row of TFTs"]. Puisqu'il n'y a que deux lignes de selection adjacentes a un 
bus conducteur, I'homme du metier considererait comme equivalentes les deux 
possibilites de connecter un bus conducteur a une ligne de selection adjacente. De 
plus, la distinction entre une ligne de selection precedente et suivante ne peut etre 
faite une fois fixee la direction de balayage de la matrice car la structure est en elle- 
meme "verticalement 11 symetrique. 
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1 .3 Une structure identique est egalement divulguee dans i'article de T. Sugawara et al. 
publie dans Optical Engineering, Vol. 33 (1994), pages 3683 a 36 88 (=D2) [voir 
la Figure 2(c)]. 

2 L'objet des revendications 2 a 5 et 1 1 a 14 ne semble lui non plus pas impliquer une 
activite inventive au sens de I'Article 33(3) PCT. 

2.1 Revendications 2 et 3: voir la Figure 6 de D1 et la Figure 2(c) de D2. 

2.2 Revendication 4: D1 divulgue que chaque bus de capacite de stockage est connecte 
a une ligne de selection correspondante a ses deux extremites pour permettre un 
adressage des transistors au cas ou ladite ligne de selection serait interrompue [voir 
la colonne 5 lignes 45 a 54]. Au vu de ce fait, rhomme du metier realiserait tout de 
suite qu'en augmentant le nombre de connections entre bus de capacite de stockage 
et ligne de selection correspondante, par exemple au niveau de chaque dispositif de 
commutation (TFT), I'adressage de ces demiers pourrait etre realise meme si les 
lignes de selection etaient interrompues a plusieurs endroits. 

2.3 Revendication 5: voir D1 , colonne 4, lignes 18 a 20, et D2, Figure 2(c). 

2.4 Revendications 11 et 1 2: les Figures 8 et 9 (a et b) de D1 divulgue que les transistors 
sont du type a grille dessus et que les bus de capacite de stockage (46 et 46a) sont 
situes a un niveau superieur a celui des lignes de selection (32 et 58). Par contre, il 
semblerait que les bus de capacite de stockage soient situes soit au meme niveau, 
soit a un niveau inferieur a celui des lignes de donnees. L'homme du metier sait 
toutefois que Pordre vertical des differentes couches conductrices n'est pas rigide et 
peut etre modifie selon les circonstances, de sorte que les deux ordres indiques dans 
les revendications 11 et 12 correspondent a des variantes que l'homme du metier 
considererait de maniere routiniere. 

2.5 Revendication 13: voir D1 , colonne 1 , lignes 5 a 9, et le titre de D2. 

2.6 Revendication 14: bien que ni D1, ni D2 ne divulgue de maniere precise de quelle 
fagon I'ecran de visualisation est commande, D1 divulgue a la colonne 1 , lignes 48 a 
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57, que les electrodes pixels sont adressees de maniere successive et que la tension 
appliquee aux electrodes pixels est maintenu lorsque le transistor correspondant 
n'est plus conducteur. Ainsi, les lignes de selection de rangees sont commandees 
par un signal d'adressage ligne du type impulsionnel. De plus, bien que D1 ne 
divulgue pas si un affichage noir et blanc ou a niveaux de gris est considere, rhomme 
du metier sait que dans le cas d'un affichage k niveaux de gris, les tensions 
appliquees aux electrodes pixels varient en fonction du niveau de gris desire, de 
sorte que le signal d'adressage ligne doit forcement etre a plusieurs niveaux de 
tension. 

3 Uobjet des revendications 6 a 1 0 semblerait par contre impliquer une activity 
inventive au sens de l' Article 33(3) PCT). 

3.1 Revendications 6 et 7: aucun des documents cites dans le Rapport de Recherche 
Internationale ne divulgue ni ne suggere un agencement du bus en materiau 
conducteur de mani&re a ce qu'une portion au moins de ce bus chevauche le canal 
de chaque transistor de la rangee adjacente, resp. suivante. Cet agencement permet 
une meilleure commande des transistors a I'etat bloque et une reduction des . 
courants de fuite. 

3.2 Revendications 8 & 10: ces revendications dependent directement ou indirectement 
des revendications 6 et 7, de sorte que leur objet implique egalement une activite . 
inventive. 
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